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摘要(译)

本发明提供一种主动式OLED显示器件及其制备方法，主动式OLED显示
器件包括OLED像素单元，OLED像素单元包括至少两个TFT，设置在
TFT上的阳极、阴极和有机功能层，主动式OLED显示器件还包括阴极电
源线、及设置在阴极和阴极电源线之间的绝缘层，绝缘层中设有用于导
通阴极和阴极电源线的接触孔，阴极上设有阴极加厚层，阴极加厚层仅
平整设置于接触孔在阴极上的正投影区域。阴极在阴极电源接触区的厚
度比阴极其它区域的厚度大；通过开放式遮罩在制备完阴极之后进行阴
极加厚，有效减少OLED阴极与阴极电源线接触电阻的同时，由于OLED
开口区域的阴极未加厚，不影响OLED的出光效率；而且制备工艺简单，
工艺上容易实现。
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